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Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile
pentru detalii despre produs.

LCMXO1200E-3FT256C

Număr parc LCMXO1200E-3FT256C Statutul RoHs

Producator / Marca Lattice Semiconductor Starea stocului 4135 pcs stock

Descriere produs IC FPGA 211 I/O 256FTBGA Barca din Hong Kong

Foi de date LCMXO_MachXO Family Datasheet.pdf Calea de transport DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Tensiune - Aprovizionare 1.14V ~ 1.26V Bits total RAM 9421

Pachetul dispozitivului furnizor 256-FTBGA (17x17) Serie MachXO

Pachet / Caz 256-LBGA Pachet Tray

Temperatura de Operare 0°C ~ 85°C (TJ) Numărul de elemente logice / celule 1200

Număr de LAB / CLB 150 Numărul de intrări / ieșiri 211

Tipul de montare Surface Mount Numărul produsului de bază LCMXO1200

Sonda creierului minim invazivă simte un singur neuron

2023/07/21

Borgwarner primește puterea sic de la St, precum și Onsemi

2023/08/31

Cum materie a devenit realitate

2023/07/19

Supercapacitor Bănci pentru stocarea energiei

2023/08/16

Conținut sponsorizat: viitorul securității auto prin proiectare

2023/04/19

SOC -urile de recoltare a energiei extind oferta IoT de electronică Mouser

2023/07/4

Conținut sponsorizat: semiconductori de ultimă oră

2023/09/15

Detectoarele magnetice auto funcționează până la 38V

2023/08/23

IC taie pulsarea actuală pentru a prelungi viața celulelor de monedă IoT

2023/07/11

TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW

2023/09/15

Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile

2023/08/31

Catapulta cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și
Durham

2023/07/20

Specificații de LCMXO1200E-3FT256C

Vești înrudite

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare.Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen
de 24 de ore prin e -mail.
Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e -mail la info@global-ic.hkȘi ne vom reveni cât
mai curând posibil.
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